
54/74670 
4x4 寄存器阵（3S） 
简要说明： 
 54/74LS670 为具有三态输出的 16 位寄存器阵，其主要电特性的典型值如下

（具体厂家有可能不是完全一至）： 

  

型号 寻址时间 读允许时间 PD

54LS670/74LS670 24ns 19ns 150mW 

54/74LS670 由每字 4 位的 4 字组成，其写入寻址与读出寻址分开，并有单独的读

出线。 
写入时，待储存的 4 位字由D1~D4 输入，字的地址由写地址译码输入WA,WB和写

允许/EW来确定。当/EW为高电平时数据输入端被禁止。 
读出时，字的地址由读地址译码输入RA,RB和读允许/ER来确定。当/ER为高电平时

数据输出端Q1~Q4 被禁止并为高阻态。 
54/74LS670 可同时读出和写入。寻址时数据不丢失。 
利用三态输出，可将 128 个输出端“线与”连接，即可增加容量至 512 字。将任意

个寄存器并联可形成 n 位字长。 
引出端符号： 
 RA，RB   读地址输入端 
 WA，WB   写地址输入端 
 D1~D4    输入端 
 /ER    读允许端（低电平有效） 
 /EW    写允许端（低电平有效） 
 Q1~Q4    输出端 
外接端口： 
 

 
 
 
 
 
逻辑图： 
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极限值： 
 电源电压  …………………………………………. 7V 
 输入电压 …………………………………………. 7V 
 输出高阻态时高电平电压 …………………………. 5.5V 
 工作环境温度 
  54S670 …………………………………. -55~125℃ 
  74S670 …………………………………. 0~70℃ 
 存储温度 …………………………………………. -65~150℃ 
推荐工作条件： 
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54LS670/74LS670  
最小 额定 最大 单位 

54 4.5 5 5.5 
电源电压 Vcc 74 4.75 5 5.25 V 

输入高电平电压ViH 2   V 
54   0.7 

输入低电平电压ViL 74   0.8 V 

54   -1 
输出高电平电流IOH 74   -2.6 mA 

54   4 
输出低电平电流IOL 74   8 mA 

脉冲宽度tw /ER,/EW 25   ns 
D(对于/EW) 10   

建立时间tset W(对于/EW) 15   ns 

D(对于/EW) 15   
保持时间tH W(对于/EW) 5   ns 

锁存时间tLA D 25   ns 
  
动态特性： 
  

LS670 
参                  数【2】 测 试 条 件 

最大 
单位

tPLH 40 
tPHL

R 到 Q1~Q4 45 ns 

tPLH 45 
tPHL

/EW到Q1~Q4 50 ns 

tPLH 45 
tPHL

D 到 Q 
40 

ns 

tPZH 35 
tPZL

CL=15pF  

40 
ns 

tPHZ 50 
tPLZ

/ER到Q1~Q4 

Vcc =5V 
RL=2kΩ 

CL=15pF  
35 

ns 

tPLH输出由低到高传输延迟时间 
tPHL输出由高到低传输延迟时间 
tPZH输出由高阻态到高允许时间 
tPZL输出由高阻态到低允许时间 
tPHZ输出由高到高阻态禁止时间 
tPLZ输出由低到高阻态禁止时间 

 
静态特性（TA 为工作环境温度范围） 
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